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Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: SESCOSEM 

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitak-
sjalno-planarny n-p-n, w obudowie metalowej 
TO-39, ciężar około 1 G 

Zastosowanie: powszechnego użytku o natę-
żeniu prądu do 500 mA 

Typy podobne: BFY55 (Ph) 

Wartości charakterystyczne" 

min max 
^(BR)CBO 80 V przy Ic = 100 [J.A 
U<.BR)CE02> 50 V przy Ic = 25 m A 
Uebo 8 V przy IE — 100 11A 
IcB 0 10 nA przy UCB = 60 V 
Iebo 50 nA przy UEB = 5 V 

15 przy Ic = 0,1 mA, UCE = 10 V 

^21E 30 przy Ic = 10 mA, UCE = 10 V 

h2iE2) 40 120 przy Ic = 150 mA, UCE = 10 V 
20 przy Ic = 500 mA, UCE = 10 V 
15 przy Ic = 1 A, UCE = 10 V 

UcEsat 0,35 V przy Ic — 150 mA, IB = 15 mA 

Ubesm 1,3 V przy Ic — 150 mA, IB = 15 mA 

h21e 2,5 przy Ic = 50 mA, UCE = 10 V, / = 20 MHz 
Cl2 h 20 p F przy IE = 0, UCB = 10 V, / = 1 MHz 

tr 70 ns 
h 150 ns przy ŁĄ = 15 V, UBB = 15 V 

'f 50 ns 

Wartości graniczne 

UcbO max 8 0 V p 1 tot max 2 , 8 3 ) W 
^CEO max 5 0 V 'j max 2 0 0 ° C 

UebO max 8 V t stg - 6 5 - ^ + 2 0 0 ° c 

^C max 1 A ^th j-a max 2 2 0 ° c / w 
p x tot max 0 , 8 D W n th J~c max 6 0 ° c / w 

Rys. 1-1160. Układ pomiarowy czasów przełączania 



Rys. 1-1159. Zależność dopuszczalnej mocy 
strat od temperatury otoczenia 
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Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-1161. 

2N2/93 
k=f(Uci) 

Rys. 1-1162. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-1163. Charakterystyka wejściowa 
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Rys. 1-1164. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 
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Rys. 1-1165. Zależność pojemności C22b 
napięcia 


